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Se obtuvieron recubrimientos de ZnO sobre sustratos flexibles de ITO/PET. Inicialmente, se
deposit6 sobre el sustrato flexible de ITO/PET una capa semilla de ZnO sintetizada por el
proceso de sol gel y depositada por spin coating para coadyuvar en la nucleacién y
crecimiento de las nanobarras de ZnO. La temperatura de secado de la capa semilla fue de
90 °C. En un reactor para sintesis hidrotermal, se colocé el sustrato recubierto de ZnO con la
cara recubierta hacia abajo en contacto directo con una solucién de nitrato de zinc
hexahidratado [Zn(NO,),6H,0] y hexametilentetramina (C,H,,N,) en una relacién 1:1, variando
la concentracién en funcién de H,0 de 10, 15y 20 mM. Se realizé el estudio de las
propiedades Opticas, estructurales y morfoldgicas de los recubrimientos. Los resultados de la
evaluacién por espectroscopia Uv-Vis muestran niveles mayores a 0.6 % de absorbancia en el
rango visible para todas las concentraciones utilizadas en la sintesis hidrotermal, el ancho de
banda prohibida de los recubrimientos fue de 3.01 a 3.14 eV. La evaluaciéon estructural
realizada por difraccion de rayos X revela la estructura hexagonal wurtzita y una orientacién
preferencial en el plano (002). La evaluacidn morfolégica muestra nanobarras con un
didmetro promedio de 320 a 530 nm. Teniendo como posible aplicacién en nanogeneradores
piezoeléctricos.



